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ESCUELA UNIVERSITARIA POLITECNICA Primer Curso

INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL
Especialidad ELECTRONICA INDUSTRIAL

Prog. de laasignatura

TECNOLOGIA ELECTRONICA

CURSO 2005-2006

Departamento de Tecnologia Electronica

a) PROFESORADO

TEORIA: Alberto MENENDEZ

PROBLEMAS: Migud Angd LEAL

LABORATORIO:  Fdix BISCARRI Miguel Angdl LEAL
Alberto MENENDEZ Eduardo YAGLIAN

b) RESENA METODOL OGICA

Laasignatura constade 3 horas tedricas y 1 hora de laboratorio a lasemana, que se ditribuirdn en
sesiones de dos horas en semanas dternas.

En las clases tedricas se presentan |os principios de funcionamiento de los principaes dispostivos y
componentes electronicos, con una exposicion que, partiendo de las tecnologias de fabricacion,
muestrad adumno |os condicionantes de seleccidny de utilizacionde componentes desde un punto de
viga de ingenieria de aplicaciones.

En las clases de problemas se desarrollan gercicios de casos préacticos, basados en boletines
previamentedistribuidos alosaumnaos, sobrelosconceptosanteriormenteexpuestosy utilizando"hojas
de caracterigticas’ de dispositivos y componentes real es existentes en € mercado.

Como complemento a las clases de aula, en las clases de laboratorio se realizan trabgjos practicos
sobre mango de instrumental eectrénico y sobre verificacion de funcionamiento de diversos
componentes. Las practicas se redizan en los laboratorios del Departamento de Tecnologia
Electrénica mediante sesiones de 2 horas de duracion y con laasistencia de un tutor.
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¢) PRACTICAS DE LABORATORIO

La redizacion de las précticas sera obligatoria para gprobar la asignatura. Cada préctica, definida
mediante un boletin suministrado con antelacion, esti condtituida de dos partes:

a) Estudio tedrico previo.
b) Montge en |aboratorio y resultados experimentales.

Las précticas se llevaran a cabo en grupos cuya composicionse haraplblicaend tablon de anuncios
del Dpto. y se desarrollaran, en sesiones de 2 horas de duracion, de acuerdo alas siguientes normes:

1- Cada dumno se ubicara en un grupo de précticas fijo e invariddle a lo largo ddl curso. No
obstante, cadaaumno deberapresentar individudmentedl correspondiente estudio tedricoy resultados
experimentales para cada practica.

2.- Para poder redizar las précticas, sera necesario presentar los resultados teoricos
correspondientesacada unade elas d entrar en d laboratorio. Al findizar la sesdnse entregaranlos
resultados experimentales.

3.- Lano redizacionde dguna précticasupondrael NO APTO enlaboratorio y llevardaparejado
la obligatoriedad de redlizar un examen de précticas.

4.- Antesdel examen ddl 2° parcia se dedicard una sesion de laboratorio paraque cadaaumno,
gue lo necesite, pueda recuperar 1 (y solo 1) préctica

d) EVALUACION Y CALIFICACION

A lo largo del curso se efectuardn dos examenes parciaes, en los que se exigira € desarrollo de
cuestiones de tipo tedrico y la resolucion de problemas gustados d programade laasignatura. En
cada examen se especificara el vaor de las preguntas y problemas. La cdificacion dd examen,
comprendida entre 0 y 10, se obtendra sumando |as de cada parte.

Aprobaran laasignatura aquellos dumnos que hayan superado los examenes parciales con una nota
de a menos 4 puntos pero cuya nota promedio de examenes parciales sea d menos de 5 puntosy
ademés hayan superado (APTO), aamismo, las précticas de laboratorio. La nota global de la
asgnatura sera

Nota final = Nota promedio exdmenes

La nota de précticas de laboratorio, individual para cada alumno, serd de APTO o NO APTO,
aunque, para casos excepcionales, se podré establecer dgun tipo de puntuacion que podria afiadirse
alanotafind de curso, sempre que lanotapromedio de examenes parcides seade a menos5 puntos.
Los dumnos con calificacion de NO APTO deberdn superar un examen de précticas.

Paraque € examende précticas de laboratorio sea convocado, este debera ser solicitado previamente
por los aumnos interesados antes del correspondiente examen find de teoria. El aprobado de esta
prueba (APTO)se mantendraparalas restantes convocatorias oficiaesdel curso, pero no para cursos
posteriores.
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Los dumnaos que no aprueben por curso podran presentarse a examen find de Junio para recuperar
el [aboratorio y/o d(los) parcid(es) cuyas notas de curso hubieran sido inferiores a5 puntos. Conlas
nuevas puntuaciones obtenidas, la nota fina se cacularaconlasmismascondiciones arriba indicades.

Cuadquier otra convocatoria se redizara sobre la asgnatura completa y para aprobar se requerira
obtener una cdlificacionde a menos 5 puntos y ademés haber superado las précticas de laboratorio.

e) PROGRAMA

COMPONENTESPASIVOS

1. Resistencias lineales

Simbologia. Tipos de resigtencias. Caracteridticas: valores nominales, tolerancias, vaores maximaos,
coeficiente de temperatura, coeficiente de tenson, etabilidad. Ruido enresistores. Comportamiento
en frecuencia Tecnologias congtructivasy vaorestipicos. Normaizacion, codigo de colores.

2. Disipacion térmica de componentes
Equilibrio térmico: resstenciatérmica. Curva de dis paciony temperaturaméxima. Sobrecalentamiento
en régimen trangitorio. Caculo de dispadores.

3. Potenciémetros
Descripciony gplicaciones. Smbol ogia. Tiposde potenciometros. quimicos, de hilo y paraaplicaciones
especiaes. Caracterigticas: leyesde variacion, linedidad. Tecnologias defabricaciony va orestipicos.

4. Resistencias no lineales

Resgtencias NTC: caracteristicas, Smbologia, valores tipicos y aplicaciones. Resstencias PTC:
caracterigticas, smbologia, vaores tipicos y aplicaciones. Resstencias VDR: caracterigticas,
smbologia, vaorestipicosy aplicaciones.

5. Condensador es

Concepto de capacidad y elementos de cdculo: congtantes dieléctricas, energia amacenada,
resistencias equivaentes en serie y en pardelo, factoresde potencia, cdidad y pérdidas. Materiales,
tecnologias condructivas y caracteridticas tipicas. Smbologia. Normalizacion y marcado.

6. Bobinas

Concepto de inductancia y d ementosde cd cul o: autoinduccion, energiaa macenada, densidad deflujo,
permegbilidad, intenddad de campo, fuerza magnetomotriz y pérdidas. Materides, tecnologias
condructivas y caracterigticas tipicas. Smbologia Normdizacion y marcado.

MATERIALES SEMICONDUCTORES
7. Semiconductor es

Materiaes semiconductores intrinsecos y extrinsecos Py N. Niveles de Fermi. Digtintos tipos de
portadores. Difusion en estado sdlido. Union semiconductora
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DIODOS SEMICONDUCTORES

8. Diodos semiconductor es

El diodo ided. Smbologia Aplicaciones. Caracteristica tenson-intensidad. Recta de carga
Resgenciadirectae inversa. Variacionesconlatemperatura. Tensgdnde ruptura. Efectos capacitivos
y tiempos de respuesta. Tecnologias congtructivas'y caracteristicas tipicas.

9. Diodos Zéner
Efecto Zéner y efecto avalancha. Simbologia. Modelo equivaente. Aplicacionesbésicas. Tecnologias
condructivas y caracterigticas tipicas. Normalizacién. Codigos de designacion.

EL TRANSISTOR BIPOLAR DE UNION

10. Caracteristicasde los transistores bipolares (BJT)
El transistor de unidn: efecto trandgstor. Curvas caracteridticas estéticas. Regiones de funcionamiento.
Configuraciones basicas y mode os gproximados en corriente continua. Limites de funcionamiento.

11. Amplificacion de sefiales con transistores bipolares (BJT)
Andiss gréfico: recta de carga y punto de funcionamiento. Ganancia. Distorsion. Acoplamiento
cgpacitivo. Estabilidad de |la polarizacion.

12. M odelos de funcionamiento de los transistor es bipolares (BJT)
Modelo hibrido en baja frecuencia pardmetros h. Modelo hibrido B: respuesta en frecuencia. El
trangstor en conmutacion: Ty, Tore Y Pérdidas en conmutacion.

13. Tecnologias constructivas delostransistores bipolares (BJT)
Fabricacion de transistores bipolares: principaestécnicas de dopado y encapsulado. Caracteristicas
tipicas. Simbologia. Codigos de designacion.

TRANSISTORES DE EFECTO DE CAMPO

14. Transistores JFET
Cana de conduccion. Caracteristica TENSION-INTENSIDAD. Polarizaciéon y zonas de trabajo.
Modelo de pequefia sefid. Tecnologias congtructivas'y caracteristicas tipicas. Simbologia

15. TransistoresMOS-FET

FET de puertaaidada (IGFET o MOSFET). MOSFET de enriquecimiento y de empobrecimiento:
caracteristicaTENSION-CORRIENTE. Polarizacion y zonasde trabajo. Modelo de pequeiiaseiia.
Tecnologias condructivas y caracterigticas tipicas. Smbologia. Andis's comparativo.

TECNOLOGIA DEL CIRCUITO INTEGRADO

16. El circuito integrado
Microeectronica: Cl monoliticosy Cl hibridos. Cons deraciones de disefio, seguridad y
cogte: niveles de integracion. Encapsulado y cddigos de designacion,
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DISENO Y FABRICACION DE CIRCUITOS
17. Conexionadoy Circuitos | mpresos
Introduccion alaingenieria éectronica. Tecnologia de circuitos impresos. tipos de placas, materides
y dementos de clculo. Disefio asistido por ordenador. Conectores, cables y pequefio material
electrénico.

f) BIBLIOGRAFIA

COMPONENTESELECTRONICOS
Francisco Ruiz Vassdlo. Ed. CEAC.

MATERIALESY COMPONENTESELECTRONICOS
Alvarez Santos. Ed. Editesa

ELECTRONICA INTEGRADA
J Millmany C. Hdkias. Ed. Hispano Europea.

DISIPACION TERMICA DE COMPONENTESELECTRONICOS
A. Menéndez. Ed. Libreria-Papeleria Panella
g) HORARIO

PRIMER CUATRIMESTRE:

Grupo 1 (Mafiana):

Aula Lunesde 10 a11, Miércolesde 12:15a13:15y Juevesde 11:15a12:15
Laboratorio: Lldel0al2 L2de8al0yL3del2:15a14:15 en semanasimpares
(Martes) L4del0al2 L5de8al0yL6del12:15al4:15 en semanas pares
Grupo 2 (Tarde):

Aula Lunes de 20:30 a 21:30, Martes de 18:30 a 19:30, Jueves de 19:30 a20:30

Laboratorio. L7 de17:15a19:15, L8 de 15:15a17:15y L9 de 19:30 a 21:30 en semanas impares
(Miércoles)  L10de 17:15a19:15, L11 de 15:15a17:15y L12 de 19:30 a 21:30 en semanas pares

SEGUNDO CUATRIMESTRE:

Grupo 1 (Mafiana):

Aula Lunesde 13:15 a 14:15, Miércolesde 12:15a 13:15 y Jueves de 12:15 a 13:15
Laboratorio: L1ldel0al2 L2de8allyL3del2:15a14:15 en semanasimpares
(Martes) L4del1l0al2 L5de8al0y L6 de12:15 a14:15 en semanas pares
Grupo 2 (Tarde):

Aula Lunes de 19:30 a 20:30, Martes de 18:30 a 19:30, Jueves de 19:30 a 20:30

Laboratorio. L7 de17:15a19:15, L8 de 15:15a17:15y L9 de 19:30 a 21:30 en semanas impares
(Miércoles)  L10de 17:15a19:15, L11 de 15:15 a 17:15 y L 12 de 19:30 a 21:30 en semanas pares
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h) FECHAS DE EXAMENES:

Convocatoria de Diciembre (32 convocatoria): 2 de Diciembre de 2005
Convocatoria de Febrero (convocatoria extraordinaria): 7 de Abril de 2006
Convocatoria primer cuatrimestre: 3 de Febrero de 2006
Convocatoria segundo cuatrimesire; 16 de Junio de 2006
Convocatoria de Junio (12 convocatoria): 29 de Junio de 2006
Convacatoria de Septiembre (22 convocatoria): 11 de Septiembre de 2006
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